
भारत सरकार 

इलेक्‍ट् र ॉनिकीटऔरटसूचिाटप्रौद्योनिकीटमंत्रालय 

राज्यटसभा 

अतारांनकतटप्रश्नटसंख्याट719 

जिसका उत्तर 24 िुलाई, 2026 को जिया िाना है । 

02 श्रावण, 1948 (शक) 
 

आईएसएमट2.0टकेटअंतिगतटहुईटप्रिनत 

719.टश्रीटकेसरीदेवनसंहटझाला: 

        श्रीटमयंककुमारटिायकः  

        श्रीटसुभाषटबराला: 

        श्रीटिरेशटबंसल: 

        श्रीटआनदत्यटप्रसाद: 

        श्रीटअमरटपालटमौयग: 

        डा.टकल्पिाटसैिी: 

        श्रीटसानमकटभट्टाचायग: 

        डा.टसंदीपटकुमारटपाठकः  

        डा.टनदिेशटशमाग: 

        श्रीटउज्जवलटदेवरावटनिकमः  

क्या इलेक्ट्र ॉनिकीटऔरटसूचिाटप्रौद्योनिकी मंत्री यह बताने की कृपा करें गे जकिः  

(क) मई, 2026 तक अनुमोजित सेमीकंडक्टर पररयोिनाओ ंसजहत भारत सेमीकंडक्टर जमशन 2.0 

(आईएसएम 2.0) के अंतगगत के अंतगगत क्या प्रगजत हुई है;  

(ख) इस जमशन के अंतगगत सेमीकंडक्टर फैजिकेशन, असेंबली, टेस्टंग, माजकिं ग एवं पैकेजिंग 

/आउटसोटग सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेट (एटीएमपी/ओसैट) और घटक जवजनमागण 

सुजवधाओ ंकी स्थापना की स्स्थजत क्या है; 

(ग) घरेलू सेमीकंडक्टर आपूजतग शंृ्रखला, अनुसंधान और कुशल कायगबल को सुदृढ़ करने के जलए क्या 

उपाय जकए गए हैं; और 

(घ) घरेलू इलेक्टर ॉजनक्स जवजनमागण को बढ़ावा िेने और आयात जनभगरता को कम करने में इस जमशन 

के अपेजित योगिान का ब्यौरा क्या है? 

उत्तर 

इलेक्‍ट् र ॉनिकीटऔरटसूचिाटप्रौद्योनिकीटराज्यटमंत्रीट(श्रीटनिनतिटप्रसाद) 

(क) से (घ) माननीय प्रधानमंत्री के आत्मननर्भर र्ारत के दृनिकोण से पे्रररत होकर और र्ारत को 

वैनिक इलेक्ट्र ॉननक्स नवननमाभण कें द्र बनाने के नलए सरकार ने सेमीकंडक्ट्रो ंसनहत संपूणभ मूल्य 

श्रंखला में इलेक्ट्र ॉननक्स नवननमाभण के नवकास के नलए संरनित और लनित नीनतगत पहलो ंको 

अपनाया। 

इलेक्ट्र ॉनिक्स निनिर्माण र्ें भमरत की सफलतम: 

2014 से, र्ारत सरकार ने देश में इलेक्ट्र ॉननक्स नवननमाभण को बढावा देने के नलए कई पहल की हैं। इनमें 

एफडीआई सुधार, कर सुधार, श्म सुधार, उत्पादन से जुडी प्रोत्साहन योजनाएं आनद शानमल हैं।  

पररणामस्वरूप, र्ारत अब प्रमुख इलेक्ट्र ॉननक्स नवननमाभण इकोनसस्टम में से एक के रूप में उर्रा है 

जैसा नक नीिे देखा गया है: 



# 2014-15 2025-26 निप्पनणयमां 

इलेक्ट्र ॉननक्स वसु्तओ ं का 

उत्पादन (₹) 

~1.9 लाख करोड ~13.11 लाख 

करोड 

7 गुना बढा 

इलेक्ट्र ॉननक्स वसु्तओ ं का 

ननयाभत (₹) 

~38 हजार करोड ~4.24 लाख करोड 11 गुना बढा 

मोबाइल फोन का उत्पादन 

(₹) 

~18 हजार करोड ~6.27 लाख करोड 33 गुना बढा 

मोबाइल फोन का ननयाभत 

(₹) 

~1500 करोड ~ 2.59 लाख करोड 165 गुना बढा 

र्ारत अब देश में बेिे जाने वाले कुल मोबाइल फोन का लगर्ग 99.2% बनाता है। मोबाइल फोन सबसे 

बडे ननयाभत नकए जाने वाले आइटम के रूप में उर्रा है। उद्योग का अनुमान है नक इलेक्ट्र ॉननक्स नवननमाभण 

अब लगर्ग 25 लाख लोगो ंको रोजगार प्रदान करता है। 

सेर्ीकॉि इांनियम कमयाक्रर्: 

सेमीकंडक्ट्र के महत्व को पहिानते हुए, सरकार ने नदसंबर, 2021 में एक समनपभत कायभक्रम (सेमीकॉन 

इंनडया प्रोग्राम) शुरू नकया। इस कायभक्रम में सेमीकंडक्ट्र फैब्स, नडस्प्ले फैब्स सेमीकंडक्ट्र पैकेनजंग 

शानमल थे। इसमें सेमीकंडक्ट्र नडजाइन के नलए एक समनपभत योजना र्ी शानमल थी। 

सेमीकॉन इंनडया कायभक्रम के तहत, सरकार ने 6 राज्ो ंआंध्र प्रदेश, असम, गुजरात, पंजाब, ओनडशा 

और उत्तर प्रदेश में फैली 12 नवननमाभण पररयोजनाओ ंको मंजूरी दी है। इन 12 पररयोजनाओ ंमें से 

ननम्ननलखखत तीन संयंत्रो ंसे वानणखज्क उत्पादन पहले ही शुरू हो िुका है: 

• माइक्रोन सेमीकंडक्ट्र टेक्नोलॉजी इंनडया प्राइवेट नलनमटेड 

• केन्स सेमीकॉन प्राइवेट नलनमटेड 

• सीजी सेमी प्राइवेट नलनमटेड 

सेर्ीकॉि 2.0: 

सेमीकॉन इंनडया 1.0 की सफलता के आधार पर, कें द्रीय मंनत्रमंडल ने 15 जुलाई, 2026 को सेमीकॉन 

2.0 को मंजूरी दी। इस पहल का उदे्दश्य एक आत्मननर्भर, नवि स्तर पर प्रनतस्पधी सेमीकंडक्ट्र नडजाइन 

और नवननमाभण इकोनसस्टम स्थानपत करना है। सेमीकॉन 2.0 ननम्ननलखखत छह सं्तर्ो ंपर बनाया गया है: 

क्र.सां. स्तांभ खांि 

1 निप्स का नडजाइन रणनीनतक और वानणखज्क निप्स 

2 मशीनें और सामग्री उपकरण, रसायन, गैसें, सामग्री 

3 अनधक फैब सेट करना नसनलकॉन, नडस्प्ले, कंपाउंड आनद। 

4 एटीएमपी/ओएसएटी उद्योग को और मजबूत 

करना उन्नत और पुराने पैकेनजंग 

5 अनुसंधान एवं नवकास उन्नत प्रौद्योनगनकयां 

6 प्रनतर्ा नवकास नडजाइन और नवननमाभण प्रनतर्ा 



सेमीकॉन 2.0 में आपूनतभ श्रंखला (उपकरण, रसायन, गैसें, सामग्री आनद) के नवकास, उन्नत प्रौद्योनगनकयो ं

के नलए अनुसंधान और नवकास और नडजाइन और नवननमाभण के नलए प्रनतर्ा नवकास के नलए समनपभत 

सं्तर् हैं। इसके अलावा, अनुमोनदत आवेदक रसायनो,ं गैसो ंऔर अन्य कचे्च माल की दीघभकानलक आपूनतभ 

सुनननित करने के नलए नवनर्न्न वैनिक और स्थानीय आपूनतभ श्रंखला र्ागीदारो ंके साथ गठजोड करते हैं। 

इसके अलावा, सरकार ने संयुक्त राज् अमेररका, यूरोपीय संघ, जापान, नसंगापुर, नीदरलैंड और जमभनी 

के साथ समझौता ज्ञापनो ंपर र्ी हस्तािर नकए हैं, जो ऐसी अनुमोनदत कंपननयो ंकी आपूनतभ श्रंखला 

साझेदारी हानसल करने के नलए बी2बी सहयोग के नलए एक सिम मंि प्रदान करता है। 

सेर्ीकां िक्ट्र िैलेंि पमइपलमइि के अिुसांधमि एिां निकमस और निकमस के नलए उठमए गए कदर्: 

इलेक्ट्र ॉननक्स और सूिना प्रौद्योनगकी मंत्रालय निप नडजाइन और नवननमाभण के िेत्र में देश र्र के 

शैिनणक और अनुसंधान संस्थानो ंमें अनुसंधान एवं नवकास पररयोजनाओ ंका समथभन करता है। इन 

प्रयासो ं के पररणामस्वरूप, अन्य पररणामो ं के अलावा, ओपन-सोसभ इंस्टर क्शन सेट आनकभ टेक्चर 

(आईएसए) के आधार पर मल्टी-कोर माइक्रोप्रोसेसरो ं के नडजाइन और ननमाभण के साथ-साथ 

एनएवीआईसी (र्ारतीय नित्र के साथ नेनवगेशन) और जीपीएस (ग्लोबल पोनजशननंग नसस्टम) दोनो ंका 

समथभन करने वाले एकीकर त ररसीवर निपसेट के नागररक अनुप्रयोगो ंमें नडजाइन, ननमाभण और रािर व्यापी 

तैनाती हुई है। 

सरकार ने सेमीकंडक्ट्रो ंमें प्रनतर्ा पाइपलाइन के ननमाभण के नलए एक व्यापक दृनिकोण अपनाया है:  

● निप्स टू स्टाटभ-अप (सी2एस) कायभक्रम: र्ारत के युवा इंजीननयरो ंको प्रोत्सानहत करने के नलए, 

सरकार 320 नविनवद्यालयो ंऔर स्टाटभ-अप को निपइन सेंटर (सी-डेक, बेंगलुरु में स्थानपत) के 

माध्यम से नवीनतम नडजाइन उपकरण (ईडीए) प्रदान कर रही है। अब तक, ~68,000 व्यखक्तयो ं

को प्रनशनित नकया गया है और एससीएल मोहाली से 175 नडजाइन टेप नकए गए हैं। 

● अखखल र्ारतीय तकनीकी नशिा पररषद (एआईसीटीई) ने ननम्ननलखखत सेमीकंडक्ट्र पाठ्यक्रम 

शुरू नकए हैं: 

(i) इलेक्ट्र ॉननक्स इंजीननयररंग में बीटेक (वीएलएसआई नडजाइन) 

(ii) एकीकर त    (आईसी) नवननमाभण में नडलोमा, और 

(iii) इलेक्ट्र ॉननक्स इंजीननयररंग में माइनर नडग्री (वीएलएसआई नडजाइन एंड टेक्नोलॉजी) 

● आईएसएम ने नैनोफैनिकेशन और प्रोसेस-इंजीननयररंग कौशल में बडे पैमाने पर प्रनशिण 

कायभक्रम आयोनजत करने के नलए लैम ररसिभ के साथ र्ी र्ागीदारी की है। ये एटीएमपी और 

उन्नत पैकेनजंग के नलए कुशल कायभबल को और बढाएंगे। इस कायभक्रम का लक्ष्य 10 वषों में 

60,000 प्रनशनित जनशखक्त तैयार करना है। 

● इंनडया सेमीकंडक्ट्र नमशन (आईएसएम) और परू्ड्भ यूननवनसभटी, यूएसए के बीि एक समझौता 

ज्ञापन पर हस्तािर नकए गए हैं। इस समझौता ज्ञापन का उदे्दश्य परू्ड्भ नविनवद्यालय को 

सेमीकंडक्ट्र और माइक्रोइलेक्ट्र ॉननक के व्यापक िेत्र में कुशल कायभबल नवकास और संयुक्त 

अनुसंधान एवं नवकास के नलए आईएसएम और र्ारत सरकार के साथ एक प्रमुख शैिनणक 

र्ागीदार और सहयोगी के रूप में स्थानपत करना है। 

● आईएसएम और एनएएमटेक के बीि समझौता ज्ञापन: इस समझौता ज्ञापन का उदे्दश्य अगले 

पांि वषों में लगर्ग 5,000 पेशेवरो ं को प्रनशनित करके र्ारत की सेमीकंडक्ट्र कायभबल 

पाइपलाइन का ननमाभण करना है। समझौता ज्ञापन में रािर ीय और अंतराभिर ीय मान्यता सुनननित 

करने के नलए आईएसएम द्वारा संयुक्त रूप से समनथभत संरनित प्रमाणन कायभक्रम नवकनसत 

करना शानमल है; आईएसएम से जुडे र्ागीदारो ंके माध्यम से संकाय आदान-प्रदान और वैनिक 

सहयोग की सुनवधा; आईएसएम-समनथभत फैब, एटीएमपी, ओएसएटी और नडजाइन हाउस में 

छात्र इंटनभनशप और नशिुता के अवसर पैदा करना। 

***** 

 

  



 

 


